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1 빛광선

어플리케이션

동작원리  투과형 센서

어플리케이션  높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

 
OBF; OMF

OBF

광화이버 레인지 [mm]  93

OMF

광화이버 레인지 [mm]  93

작동 조건
주변온도 [°C]  -58...315

기계적 데이터
무게 [g]  1161,5

감지부 높이 [mm]  12

감지부 너비 [mm]  143

감지부 길이 [mm]  85

프로브 치수 [mm]  12 x 143 x 85

총길이 [mm]  2500

최소 탄성반경 [mm]  19
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재질  고정: 스텐레스 (1.4301 / 304)

화이버 재질  유리

화이버 헤드 재질  스텐레스 (1.4305 / 303)

화이버 피복 재질  스텐레스 (1.4305 / 303)

비고

포장당  1 갯수


